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IstorijsKi pregled:
73 godine od otkril-a tranzistora

i 1880's - Edmond Becqguerel, Ferdinand Braun |
Michael Faraday su otkrili da pojedini materijali, koji su
tek kasnije nazvani poluprovodnici, Imaju veoma
n-e o bl komske karakteristike.

i 1936. - Mervin J. Kelly, direktor i- s-t r a @ Bell habs, a
okupio je solide-state f 1-z 1l fommrae |- st razi v al
grupu u Murray Hill; NJ.

o Septembar 1939, - |- s-t r aJackwealf i Henry

Theurer iz Bell Labs, Holmdel, NJ, otkrivaju pozitivhe (jp-
tip) I negativne (n- tlp) oblasti u S|I|C|Jumu

i 29. decembar 1939. - Willlam Shockley, f-1-z Bell a r
Labs, ukazuje namo:g-u-l- maaveja p-o-j-a | -&ejikic a
koristio p:0 I U p:romater@al | ki
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i 16. decembar 1947. - Nakon dodatnihp-o d € ga v an |
komponente koju je tegko opisati, a koja se sastojala od
germanijuma, zlatnih veza, izolatora i gica, u-o | €je o
PO |- aluaznpgesignala u poluprovodniku. Otkriven je

tranzistor.

i 23. decembar 1947. - EKsperiment sa tranzistorom |e
demonstriran Bell Labs direktorima. Demostrirano je
PO |- -alzevnu |esignaa uz pomoc mikrofona. Posle
togau | o geogromantrudui- s -t r a g razvaj, kakoe
bl ova] pronalazak postao p r a Kkt pouzdami dovoljno
jeftin za masovniju proizvodnju. Era informatike je
p-0 1-e0va datum se uzima kao dan kada je pronadjen
tranzistor.
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Pr v or (1947 ) i nj2cov pronalazasi:
William Shockley, John Bardeen 1 Walter Brattain
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Prvi tranzistor

i 16. decembar
1947. Bell
Laboratories In
Murray Hill, N.J.

- Willlam
Shockley,

- John Bardeen
- William Brattain




Prvi komercijalni tranzistor

Prvi komercijalni
tranzistor TR
Raytheon CK722,

1953

Ge-basedpnp low R

power TR el
Prvi Si tranzistorje
napravio Gordon Teal
Texaslnstruments
1954

ntp v lucent commindsfansistor gy fwuipbs.orglransistoscienseleventSisiicontLhtr
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http://roiconnect.com/transistor.htm
http://www.pbs.org/transistor/science/events/silicont1.html
http://www.lucent.com/minds/transistor/

Pr-v-a:. s ol:@ar na

1953. godine Dan Trivich sa

Wayna State University je uradio
t-eor i j ske- proral une
materijale sa razli|
zabranjene zone u funkcliji spektra

sunl evog:- zr al enj a.

Callvin S. Fuller at work diffusing boron into
silicon to create the world's first solar cell
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it 1954. - Texas Instruments (T1) proizvodi
prvi_ komercljalni silicijumskKi tranzistor.

i 1956. - John Bardeen, Walter Brattain |
Willlam Shockley dobijaju Nobelovu
nagradu za oblast fizike za svoj rad na
0t K' rranzistora.

i 1958. - Prvo integrisane kele (IC) -1 1§ i
demonstrirao njegov pronalazac Jack
Kilby.
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Prvi komercijalni bipolarni tranzistor

From Computer Desktop Encyclopedia
Reproduced with permission.

@ 2000 Texas Instruments, Inc.

1954, Texas Instruments,



1958. Texas Instruments (11.1 mm x 1.58mm)
Jack Kilby 1
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IC (1960) i IC (2000)
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Prvi Intel mikroprocesor 4004, 1971. godina
(2250 tranzistora)

8 R
AL
s
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4004

2300 transistors

K
W

. 8008

3098 transistors

TMX 1795

3078 transistors
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Relative Process Technology
Scaling from 14004 - Core Solo

I 7 £ I 2006

1982

{ 1,500nm
1995

=
L] .....

10, ?9910 nm ’ > 1976 nm I,."I 6 0 Onm /|

1994 {
800nm
1991

T 1,000nm
@ GEEK. i e fotur 1o
com Inuse  In future

212412020 Elektronske kamponente - Uvod 14



212412020 Elektronske komponente - Uvod 15



{e)

¢

& Komponente - Uvoa

r

«
=)

lektron

=
=

4/2020

212



Intel® Quad-Core Processor
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Seiko Epson T prvi fleksibilni 8-bit asinfroni
mikroprocesor (low-temperature polysilicon thin-film
transistors (LTPS-TETS)) - na -  pl,asti 1 'nom
(2005.)
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Flexible IC
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Nanocomputing
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